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(54) 반사-투과형 액정표시장치 및 이의 제조 방법

요약

반사-투과형 액정표시장치 및 이의 제조 방법이 개시되어 있다. 광이 부족하거나 어두운 곳에서 디스플레이를 하기 

위하여 마련된 투명 전극 및 투명 전극의 상면에 광이 풍부한 곳에서 디스플레이 하기 위하여 마련되는 반사 전극으

로 이루어진 화소 전극, 화소 전극의 상면에 형성된 배향막에 형성되는 배향홈의 방향을 반사 전극의 형상에 따라 변

경한다. 이로써, 반사 전극과 투명전극의 경계에 이물 및 이온에 의하여 액정의 응답속도가 지연되어 발생하는 잔상에

따른 디스플레이 품질 불량을 최소화할 수 있도록 하는 효과를 갖는다.

대표도

도 5

색인어

반사-투과형 액정표시장치, 배향막, 반사 전극

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 반사-투과형 액정표시장치의 구조를 설명하기 위한 단면도이다.

도 2는 종래 반사-투과형 액정표시장치에서 1시 방향으로 배향홈을 형성한 것을 도시한 개념도이다.

도 3은 종래 반사-투과형 액정표시장치에서 11시 방향으로 배향홈을 형성한 것을 도시한 개념도이다.

도 4는 종래 반사-투과형 액정표시장치에서 6시 방향으로 배향홈을 형성한 것을 도시한 개념도이다.
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도 5는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 반사-투과형 액정표시장치의 단면도이다.

도 6은 제 1 실시예에 포함된 박막 트랜지스터를 나타내는 단면도이다.

도 7은 제 1 실시예에 포함된 유기 절연막을 도시한 단면도이다.

도 8은 제 1 실시예에 포함된 화소 전극을 도시한 단면도이다.

도 9는 제 1 실시예에 포함된 배향막에 배향홈을 형성하는 과정을 도시한 개념도이다.

도 10은 본 실시예에 의한 배향홈의 방향을 도시한 평면도이다.

도 10a는 본 발명의 제 2 실시예에 의한 화소 전극의 단면도이다.

도 11은 본 발명의 제 3 실시예에 의하여 화소 전극의 평면도이다.

도 11a는 본 발명의 제 4 실시예에 의한 화소 전극의 단면도이다.

도 12는 본 발명의 제 5 실시예에 의하여 화소 전극을 도시한 단면도이다.

도 12a는 본 발명 제 6 실시예에 의하여 경사면을 갖는 화소 전극의 평면도이다.

도 13은 본 발명의 제 7 실시예에 의한 화소 전극의 평면도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반사-투과형 액정표시장치 및 이의 제조 방법에 관한 것으로, 특히, 액정을 배향 하는 배향막을 형성하는 

과정에서 배향막의 일부에 잔류 된 이온 및 이물질에 의하여 디스플레이 과정에서 잔상이 발생하는 것을 방지하여 고

품질 디스플레이를 구현 한 반사-투과형 액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로, 액정표시장치(Liquid Crystal Display device)는 스크린 사이즈에 상관없이 매우 얇은 두께, 적은 부피 

및 중량을 갖는 장점을 갖는다.

이와 같은 장점을 갖는 액정표시장치는 스크린 사이즈에 비례하여 두께, 부피 및 중량이 증가하는 CRT 방식 표시장

치(Cathode Ray Tube type display device)와 크게 차별된다.

액정표시장치가 CRT 방식 표시장치에 비하여 두께, 부피 및 중량을 감소시킬 수 있는 것은 액정(Liquid Crystal) 때

문이다. 액정은 단지 수 ㎛ 정도의 두께만으로도 광량을 제어하여 정보를 디스플레이 할 수 있도록 한다.

그러나, 액정은 액정표시장치의 두께, 부피 및 중량을 감소시키는데 결정적인 역할을 하는 반면, 스스로 광을 발생시

키지는 못하고 단지 광량만을 조절하기 때문에 액정표시장치가 액정을 이용하여 정보를 디스플레이 하기 위해서는 

광을 필요로 한다.

액정표시장치는 광의 이용 형태에 따라서 반사형 액정표시장치(reflective type liquid crystal display device), 투과

형 액정표시장치(transmissive type liquid crystal display device) 및 반사-투과형 액정표시장치(reflective-trans

missive type display device)로 분류할 수 있다.

반사형 액정표시장치는 외부광, 예를 들면, 태양광, 실내 조명등, 실외 조명등을 이용하여 정보를 표시한다. 따라서, 

반사형 액정표시장치가 정보를 디스플레이 하기 위해서는 단지 액정을 제어하기 위한 전력만을 필요로 함으로 소비

전력이 매우 낮은 장점을 갖는다.
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반면, 반사형 액정표시장치는 외부광의 광량이 부족하거나, 외부광이 없을 경우 전혀 디스플레이를 수행할 수 없는 

치명적인 단점도 함께 갖는다.

투과형 액정표시장치는 예를 들면, 냉음극선관 방식 램프(Cold Cathode Fluorescent type Lamp, CCFL)를 사용하

여 디스플레이에 필요한 인공광을 얻고, 인공광이 액정을 통과하도록 하여 정보를 디스플레이 한다. 따라서, 투과형 

액정표시장치는 광의 유무에 상관없이 어떠한 환경에서도 정보를 디스플레이 할 수 있는 장 점을 갖는다.

반면, 투과형 액정표시장치는 외부광이 풍부한 곳에서도 전기적 에너지를 소모하여 발생된 광으로 디스플레이를 수

행해야 함으로 소비전력이 매우 큰 단점을 갖는다.

반사-투과형 액정표시장치는 반사형 액정표시장치의 장점 및 투과형 액정표시장치의 장점을 모두 갖는다. 반사-투과

형 액정표시장치는 광량이 부족하거나 광량이 없는 곳에서는 인공광을 이용하여 정보를 디스플레이하고, 외부광의 

광량이 풍부한 곳에서는 외부광을 이용하여 정보를 디스플레이 한다.

따라서, 반사-투과형 액정표시장치는 소비전력을 투과형 액정표시장치에 비하여 절반 이하로 크게 감소시킬 수 있음

은 물론 외부 환경에 관계없이 정보를 디스플레이 할 수 있는 장점을 갖는다.

도 1은 종래 반사-투과형 액정표시장치의 구조를 설명하기 위한 단면도이다.

도 1을 참조하면, 종래 반사-투과형 액정표시장치(100)는 TFT 기판(10), 컬러필터 기판(20) 및 액정(30)을 포함한

다.

이에 더하여 종래 반사-투과형 액정표시장치(100)에는 화상이 디스플레이 되도록 액정(30)을 제어하는데 필요한 구

동 시그널을 발생시키는 구동 모듈(미도시)이 더 포함된다.

TFT 기판(10)은 다시 투명 기판(11), 박막 트랜지스터(12), 유기 절연막(13), 화소 전극(pixel electrode;14) 및 배

향막(orientation film;15)으로 구성된다.

박막 트랜지스터(12)는 투명 기판(11)에 매트릭스 형태로 배열된다. 박막 트랜지스터(12)는 다시 게이트 전극(12a), 

채널층(12b), 소오스 전극(12c) 및 드레인 전극(12d)을 포함한다.

유기 절연막(13)은 박막 트랜지스터(12)를 절연하기 위해 투명 기판(11)의 상면에 후박하게 형성된다. 이때, 유기 절

연막(12)에는 박막 트랜지스터(12)의 드레인 전극(12d)이 노출되도록 하기 위한 콘택홀(13a)이 형성된다.

화소 전극(14)은 유기 절연막(13)의 상면에 형성된다. 화소 전극(14)은 투명 전극(14a) 및 반사 전극(14b)으로 구성

된다.

투명 전극(14a)은 광투과도가 높으면서 도전성인 인듐 주석 산화막(Indium Tin Oxide, ITO) 또는 인듐 아연 산화막(

Indium Zinc Oxide, IZO)을 패터닝하여 형성한다.

투명 전극(14a)은 유기 절연막(13)의 콘택홀(13a)을 매개로 각 박막 트랜지스터(12)의 드레인 전극(12d)에 연결된다

. 투명 전극(14a)으로는 투명 기판(11)의 하부에서 발생한 제 1 광이 통과한다. 즉, 투명 전극(14a)은 외부광이 부족

하거나 외부광이 존재하지 않을 때 제 1 광에 의하여 디스플레이가 가능토록 한다.

반사 전극(14b)은 투명 전극(14a)의 상면에 형성된다. 이때, 반사 전극(14b)은 광반사율이 높은 메탈로 이루어진다. 

반사 전극(14b)은 제 1 광과 반대 방향을 갖는 제 2 광을 반사시켜 디스플레이가 가능토록 한다.

이때, 반사 전극(14b)의 가운데 부분에는 투명 전극(11)의 일부가 노출되도록 개구창(14c)이 형성되고, 이로 인해 반

사 전극(14b)의 면적은 투명 전극(14a)의 면적보다 작은 면적을 갖는다.

개구창(14c)은 제 1 광이 액정을 통과할 수 있도록 함으로써, 외부광이 부족하거나 어두운 곳에서 제 1 광에 의하여 

정보의 디스플레이가 가능토록 한다.

배향막(15)은 화소 전극(14)이 형성된 후 투명 기판(11)의 상면에 전면적에 걸쳐 매우 얇은 두께로 형성된다.

배향막(15)은 액정(30)이 무질서하게 배치되는 것을 방지한다. 즉, 배향막(15)은 일정한 패턴으로 액정을 배향 한다. 

이를 구현하기 위해서 배향막(15)의 상면에는 배향홈(orientation groove)이 형성된다.
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배향홈은 러빙(rubbing) 공정에 의하여 배향막(15)에 일정 규칙을 갖도록 형성된 홈이다. 배향홈(15)을 형성하기 위

해서는 파일(pile)이 심어진 러빙천(rubbing cloth)을 배향막에 밀착시킨 상태로 회전 및 전전시켜 수행한다.

배향홈(15)까지 형성됨으로서 제작이 완료된 TFT 기판(10)에는 컬러필터 기판(20)이 결합된다.

컬러필터기판(20)은 다시 투명 기판(21), 컬러필터(22) 및 공통 전극(23)을 포함한다. 컬러 필터(22)는 투명 기판(21

)에 형성되고, 형성 위치는 TFT 기판(10)에 형성된 화소 전극(14)과 마주보는 곳에 형성된다.

공통전극(23)은 투명 기판(21)에 컬러 필터(22)가 덮이도록 전면적에 걸쳐 형성된다.

액정(30)은 컬러필터 기판(20)과 TFT 기판(10)의 사이에 주입된다.

그러나, 이와 같은 구조를 갖는 종래 반사-투과형 액정표시장치(100)는 디스 플레이 과정에서 화면 일부에 잔상(afte

rimage)이 발생하여 디스플레이 품질이 크게 저하되는 문제점을 갖는다.

잔상은 화소 전극(14) 및 배향홈(15)의 방향에 의하여 발생한다.

도 2는 종래 반사-투과형 액정표시장치에서 1시 방향으로 배향홈을 형성한 것을 도시한 개념도이다. 도 3은 종래 반

사-투과형 액정표시장치에서 11시 방향으로 배향홈을 형성한 것을 도시한 개념도이다. 도 4는 종래 반사-투과형 액

정표시장치에서 6시 방향으로 배향홈을 형성한 것을 도시한 개념도이다.

도 2를 참조하면, 배향홈(15a)을, 예를 들어, 정의된 좌표계 중 1시 방향으로 형성한 경우, 화소 전극(14) 중 반사 전

극(14b)에서는 액정 배열 과정에서 어떠한 문제점도 발생하지 않지만, 개구창(14c)의 안쪽 일부에서는 액정 배열 과

정에서 액정의 응답 속도가 저하되어 잔상이 발생하게 된다.

도 2에서 잔상이 발생되는 영역은 도면부호 A로 도시되어 있다. 잔상이 발생되는 영역 A는 배향홈(15a)과 마주보는 

영역이다.

도 3을 참조하면, 배향홈(15a)을, 예를 들어, 정의된 좌표계 중 11 시 방향으로 형성한 경우, 화소 전극(14) 중 반사 

전극(14b)에서는 액정 배열 과정에서 어떠한 문제점도 발생하지 않지만, 개구창(14c)의 안쪽 일부에서는 역시 잔상이

발생하게 된다.

도 3에서 잔상이 발생되는 영역은 도면부호 B로 도시되어 있다. 잔상이 발생하는 영역 B는 배향홈(15a)과 마주보는 

영역이다.

또한, 도 4를 참조하면, 배향홈(15a)을, 예를 들어 6시 방향으로 형성한 경 우, 화소 전극(14) 중 반사 전극(14b)에서

는 액정 배열 과정에서 어떠한 문제점도 발생하지 않지만, 개구창(14c)의 안쪽 일부에서는 여전히 잔상이 발생하게 

된다.

도 4에서 잔상이 발생되는 영역은 도면부호 C로 도시되어 있다. 잔상이 발생하는 영역 C는 배향홈(15a)과 마주보는 

영역이다.

이때, 도 2 내지 도 4를 참조하면, 잔상이 발생되는 영역 A, B, C는 공통적으로 반사 전극(14b)에 형성된 개구창(14c)

의 형성 위치 및 러빙 방향과 관계가 있다.

이는 러빙을 수행할 때, 러빙천의 파일에 묻어 있던 이온 또는 이물들이 러빙천의 회전에 따라서 바깥쪽으로 밀려 나

가게 된다. 이때, 이온 또는 이물질 등은 투명 전극(14a)과 반사 전극(14b)의 경계에서 화소 전극(14) 외부로 배출되

지 못하고 쌓이게 된다. 이는 투명 전극(14a)과 반사 전극(14b)의 경계에 단턱이 형성되어 있기 때문이다.

결국, 투명 전극(14a)과 반사 전극(14b)에 경계에 쌓인 이물질 또는 이온들은 도 1에 도시된 액정(30)의 응답 속도를 

저하시킨다. 액정(30)의 응답속도가 저하될 경우 디스플레이 품질 저하를 발생시키는 잔상을 발생시킨다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 이와 같은 종래 문제점을 감안한 것으로써, 본 발명의 제 1 목적은 반사 전극 및 투명 전극의 경계 

및 배향홈의 러빙 방법에 따라 발생하는 액정의 응답속도 저하에 따라 디스플레이에 영향을 미치는 잔상이 발생하지 

않도록 하는 반사-투과형 액정표시장치를 제공한다.
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또한, 본 발명의 제 2 목적은 반사 전극 및 투명 전극의 경계 및 배향홈의 러빙 방법에 따라 발생하는 액정의 응답속도

저하에 따라 디스플레이에 영향을 미치는 잔상이 발생하지 않도록 하는 반사-투과형 액정표시장치의 제조 방법을 제

공한다.

발명의 구성 및 작용

이와 같은 본 발명의 제 1 목적을 구현하기 위하여 본 발명은 (ⅰ) 제 1 투명기판에 형성된 박막 트랜지스터, (ⅱ) 박

막 트랜지스터의 출력단을 노출하는 콘택홀을 포함하고 박막 트랜지스터의 나머지 부분을 절연시키기 위하여 박막트

랜지스터를 덮는 유기 절연막, (ⅲ) 유기 절연막 상에 콘택홀을 통하여 박막 트랜지스터의 출력단과 연결되는 투명 전

극 및 투명 전극 상에 투명 전극보다 작은 면적으로 형성된 반사 전극을 포함하는 화소 전극, (ⅳ) 화소 전극의 상면에

도포되며 반사 전극이 형성된 제 1 영역 및 투명 전극 중 반사 전극에 의하여 가려지지 않은 제 2 영역의 경계에 이물

이 적층 되지 않도록 제 1 방향으로 러빙 된 배향홈이 형성된 배향막을 포함하는 제 1 기판, 제 2 투명기판에 화소 전

극과 대향하도록 형성된 컬러필터, 컬러필터의 상면에 형성되어 화소 전극과 마주보는 공통 전극을 포함하는 제 2 기

판 및 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 주입된 액정을 포함하는 반사-투과형 액정표시장치를 제공한다.

또한, 본 발명의 제 2 목적을 구현하기 위하여 본 발명은 매트릭스 형상으로 배열된 박막 트랜지스터들을 제조하는 

단계, 박막 트랜지스터의 출력단을 노출시키는 콘택홀이 형성되고 박막 트랜지스터의 나머지 부분을 절연시키는 유기

절연막을 형성하는 단계, 유기 절연막의 상면에 제 1 면적을 갖고 콘택홀을 통하여 박막 트랜지스터의 출력단과 연결

되는 투명 전극 및 투명 전극에 제 1 면적보다 작은 제 2 면적으로 형성되는 반사 전극을 포함하는 화소 전극을 형성

하는 단계, 화소 전극의 상면에 반사 전극과 투명 전극의 경계에 이물이 적층 되지 않도록 제 1 방향으로 러빙 된 배향

홈이 형성된 배향막을 형성하여 제 1 기판을 제조하는 단계, 화소 전극과 대향하는 컬러필터 및 공통 전극이 형성된 

제 2 기판을 제조하는 단계 및 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 액정을 주입하는 단계를 포함하는 반사-투과형 액정표

시장치의 제조 방법을 제공함에 있다.

본 발명에 의하면, 반사 전극 및 투명 전극의 경계 및 배향홈의 방향에 따라 경계에 이온 및 이물질이 잔류하는 것을 

방지하여 잔상이 없는 양질의 디스플레이가 이루어 질 수 있도록 함에 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하고자 한다.

실시예 1

도 5는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 반사-투과형 액정표시장치의 단면도이다.

도 5를 참조하면, 본 실시예에 의한 반사-투과형 액정표시장치(500)는 전체적으로 보아 TFT 기판(200), 액정(300) 

및 컬러필터기판(400)으로 구성된다.

TFT 기판(200)은 다시 제 1 투명 기판(210), 박막 트랜지스터(220), 유기 절연막(230), 화소 전극(pixel electrode;

240) 및 배향막(orientation film;250)으로 구성된다.

도 6은 본 실시예에 포함된 박막 트랜지스터를 나타내는 단면도이다.

박막 트랜지스터(220)는 제 1 투명 기판(210)에 매트릭스 형태로 배열된다. 박막 트랜지스터(220)는 다시 절연막(22

1), 게이트 전극(222), 채널층(225), 소오스 전극(227), 드레인 전극(229)을 포함한다.

박막 트랜지스터(220)를 제조하기 위해서는 먼저, 제 1 투명 기판(210)에 게이트 전극(222)이 형성된다.

게이트 전극(222)은 알루미늄, 알루미늄 합금과 같은 게이트 메탈을 제 1 투명 기판(210)에 전면 증착한 상태에서, 

게이트 메탈을 사진-식각 공정으로 패터닝하여 형성된다.

게이트 전극(222)은 매트릭스 형태로 배열되며, 각 게이트 전극(222)중 동일 행에 속한 모든 게이트 전극(222)은 하

나의 게이트 라인(미도시)에 의하여 병렬 연결된다.

게이트 전극(222)은 절연막(221)에 의하여 절연되고, 절연막(221)의 상면 중 게이트 전극(222)의 상면에 해당하는 

곳에는 다시 채널층(225)이 형성된다.

채널층(225)은 절연막(221)의 상면에 형성된 아몰퍼스 실리콘 박막 및 n+ 아몰퍼스 실리콘 박막을 사진-식각 공정

에 의하여 패터닝하여 형성한다.
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도면부호 223은 패터닝된 아몰퍼스 실리콘 패턴이고, 도면부호 224는 패터닝된 n+ 아몰퍼스 실리콘 패턴이다.

이때, 제 1 투명 기판(210)의 전면에 걸쳐 다시 소오스/드레인 메탈 박막이 증착된다. 소오스/드레인 메탈 박막은 사

진-식각 공정에 의하여 패터닝되어 n+ 아몰퍼스 실리콘 패턴(224)의 상면에는 상호 단락 되지 않는 소오스 전극(22

7) 및 드레인 전극(229)이 각각 형성된다.

소오스 전극(227)이 형성되는 과정에서 데이터 라인도 함께 형성되는데, 데이터 라인은 동일 열에 속한 모든 소오스 

전극과 병렬 연결된다.

도 7은 본 실시예에 포함된 유기 절연막을 도시한 단면도이다.

도 7을 참조하면, 유기 절연막(230)은 박막 트랜지스터(220)를 절연시키기 위해서 제 1 투명 기판(210)의 상면에 후

박하게 형성된다. 이때, 유기 절연막(230)에는 박막 트랜지스터(220)의 드레인 전극(229)이 노출되도록 하기 위한 콘

택홀(232)이 사진-식각 공정에 의하여 형성된다.

도 8은 본 실시예에 포함된 화소 전극을 도시한 단면도이다.

도 8을 참조하면, 화소 전극(240)은 유기 절연막(230)의 상면에 형성된다. 화소 전극(240)은 투명 전극(242) 및 반사

전극(244)으로 구성된다.

투명 전극(242)은 광투과도가 높으면서 도전성인 인듐 주석 산화막(Indium Tin Oxide, ITO) 또는 인듐 아연 산화막(

Indium Zinc Oxide, IZO)을 사진-식각 공정에 의하여 제 1 면적을 갖도록 직사각형 형태로 형성된다.

투명 전극(242)은 유기 절연막(230)의 콘택홀(232)을 매개로 각 박막 트랜지스터(220)의 드레인 전극(229) 하나씩 

연결되도록 형성된다.

투명 전극(242)으로는 투명 기판(210)의 하부에서 발생한 제 1 광이 통과한다. 이 투명 전극(242)은 외부광이 부족하

거나 외부광이 존재하지 않을 때, 제 1 광에 의하여 디스플레이가 가능토록 한다.

도 8을 참조하면, 반사 전극(244)은 투명 전극(242)의 상면에 형성된다. 이때, 반사 전극(244)은 광반사율이 높은 메

탈로 이루어진다. 반사 전극(244)에는 제 1 광과 반대 방향을 갖는 제 2 광이 도달된 후 반사된다.

도 9는 본 실시예에 포함된 배향막에 배향홈을 형성하는 과정을 도시한 개념도이다.

도 9를 참조하면, 배향막(250)은 유기 절연막(230) 중 화소 전극(240)이 덮이도록 제 1 투명 기판(210)의 전면적에 

걸쳐 형성된다.

배향막(250)은 액정이 무질서하게 배치되는 것을 방지한다. 즉, 배향막(250)은 일정한 패턴으로 액정을 배향 한다. 

이를 구현하기 위해서 배향막(250)에는 배향홈(orientation groove;252)이 형성된다.

이때, 배향막(250)은 매우 얇은 두께를 갖기 때문에 투명 전극(242) 및 반사 전극(244)의 프로파일과 동일한 프로파

일을 갖는다. 이에 따라 배향막(250)중 투명 전극(242)과 반사 전극(244)의 경계(도 9에 도시된 원 부분)에는 배향막

(250)이 서로 다른 프로파일을 갖게 될 수밖에 없다.

투명 전극(242) 및 반사 전극(244)에 의하여 위치에 따라서 서로 다른 프로파일을 갖는 배향막(250)에는 러빙(rubbi

ng) 공정에 의하여 일정 규칙을 갖도록 형성된 배향홈(252)이 형성된다.

배향홈(252)을 형성하기 위해서는 도 9에 도시된 바와 같이 파일(pile;254)이 심어진 러빙천(rubbing cloth;255)을 

배향 롤러(257)에 감고 파일(254)을 배향 막(250)에 밀착시킨 상태로 회전 및 전전시켜 수행한다.

도 10은 본 실시예에 의한 배향홈의 방향을 도시한 평면도이다.

도 10을 참조하면, 반사 전극(244)은 투명 전극(242)의 상면에 제 1 면적을 갖는 투명 전극(242) 보다 작은 제 2 면

적으로 형성된다.

이때, 제 1 면적보다 작은 제 2 면적을 갖는 반사 전극(244)은 투명 전극(242)과 반사 전극(244)의 경계(244a)가 직

선을 이루도록 형성된다.
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이때, 경계(244a)는 도 10에 도시된 바와 같이 평면상에서 반사 전극(244)이 차지하는 제 1 영역(도 10 중 빗금친 부

분) 및 반사 전극(244)으로부터 가려지지 않은 투명 전극(242)이 차지하는 제 2 영역이 만나는 곳이다.

이와 같은 구성을 갖는 화소 전극(240)에서의 배향홈(252)의 방향은 매우 중요하다. 이는 배향홈(252)의 방향이 적

절하지 못할 경우 서로 다른 프로파일을 갖는 투명 전극(242) 및 반사 전극(244)에 의하여 형성된 경계(244a)에는 파

일(254)에 붙어 있던 이온 및 불순물이 잔류하게 된다.

결국, 이들로 인해 액정의 응답속도는 요구되는 응답속도보다 낮아지게 된다. 액정의 응답속도가 요구되는 응답속도

보다 낮아질 경우, 디스플레이에 악영향을 미치는 잔상이 발생하게 된다.

본 실시예에서는 러빙 방향에 따른 잔상이 발생하지 않도록 하기 위해 러빙 방향은 러빙천(255)의 파일(pile;254)이 

도 10에 도시된 바와 같이 반사 전극(244)으로부터 투명 전극(242)을 향하여 진행하도록 한다.

이처럼 반사 전극(244)을 먼저 러빙 한 후, 투명 전극(242)을 러빙 함으로써 반사 전극(244)과 투명 전극(242)의 경

계(244a)에서 잔상을 발생시키는 이온 및 불순물이 잔류되는 것을 최소화할 수 있다.

이때, 반사 전극(244)과 투명 전극(242)의 경계에서 잔상을 발생시키지 않는 러빙 방향은 매우 다양하다.

도 10을 참조하면, 반사 전극(244)과 투명 전극(242)의 경계에서 잔상을 발생시키지 않기 위해서 러빙 방향은 12시 

방향에서 6시 방향, 12시 방향에서 9시 방향 또는 12시 방향에서 3시 방향으로 수행하는 것이 바람직하다.

이와 달리, 반사 전극(244)과 투명 전극(242)의 경계에서 잔상을 발생시키지 않기 위해서 러빙 방향은 경계(244a)와 

평행한 3시에서 9시 방향 또는 9시에서 3시 방향도 가능하다.

반대로, 6시로부터 12시, 9시 또는 3시 방향으로 러빙을 수행할 경우, 러빙 방향과 투명전극(242) 및 반사 전극(244)

의 경계(244a)가 마주보기 때문에 경계(244a)에 이온 또는 불순물이 쌓일 수 있다.

실시예 2

본 실시예는 실시예 1에서 발생하던 러빙 방향을 제약을 극복할 수 있도록 하는 방법을 제시한다. 본 발명의 제 2 실

시예에서는 앞서 제 1 실시예와 다른 부분만을 설명하기로 하며 제 1 실시예와 동일한 부분에 대해서는 중복된 설명

을 생략하기로 한다.

도 10a는 본 발명의 제 2 실시예에 의한 화소 전극의 단면도이다.

도 10a를 참조하면, 이와 같은 문제점은 제 1 영역 및 제 2 영역의 경계(244a)에 대응하는 반사 전극(244)의 측벽에 

경사면(244b)을 형성함으로써 극복이 가능하다.

실시예 3

본 실시예는 화소 전극 중 반사 전극의 형상을 변경하여 광학 특성을 변경하는 방법을 제시한다. 본 발명의 제 3 실시

예에서는 앞서 제 1 실시예와 다른 부분만을 설명하기로 하며 제 1 실시예와 동일한 부분에 대해서는 중복된 설명을 

생략하기로 한다.

도 11은 본 발명의 제 3 실시예에 의하여 화소 전극의 평면도이다.

도 11을 참조하면, 반사 전극(244)은 투명 전극(242)의 상면에 투명 전극(242)의 제 1 면적 보다 작은 제 2 면적으로

형성된다.

배향막(250)은 유기 절연막(230) 중 화소 전극(240)이 덮여지도록 투명기판(210)의 전면적에 걸쳐 형성된다.

배향막(250)은 화소 전극(240)의 상면에서 액정이 무질서하게 배치되는 것을 방지한다. 즉, 배향막(250)은 일정한 

패턴으로 액정을 배향 한다. 이를 구현하기 위해서 배향막(250)에는 배향홈(orientation groove;252)이 형성된다.

이때, 배향막(250)은 매우 얇은 두께를 갖기 때문에 투명 전극(242) 및 반사 전극(244)의 프로파일과 동일한 프로파

일을 갖는다. 이에 따라 배향막(250)중 투명 전극(242)과 반사 전극(244)의 경계(244c)에서는 배향막(250)이 서로 

다른 프로파 일을 갖게 될 수밖에 없다.
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투명 전극(242) 및 반사 전극(244)에 의하여 위치에 따라서 서로 다른 프로파일을 갖는 배향막(250)에는 러빙(rubbi

ng) 공정에 의하여 일정 규칙을 갖도록 형성된 배향홈(252)이 형성된다.

이때, 배향홈(252)의 방향은 매우 중요하다. 이는 배향홈(252)의 방향이 적절하지 못할 경우 배향막(250) 중 서로 다

른 프로파일을 갖는 부분에서는 러빙천에 붙어 있던 이온 및 불순물이 잔류하게 된다.

결국, 이들로 인해 액정의 응답속도는 요구되는 응답속도보다 낮아지게 된다. 액정의 응답속도가 요구되는 응답속도

보다 낮아질 경우, 디스플레이에 악영향을 미치는 잔상이 발생하게 된다.

본 실시예에서는 러빙 방향에 따른 잔상이 발생하지 않도록 하기 위해 러빙 방향은 러빙천의 파일(pile)이 도 11에 도

시된 바와 같이 반사 전극(244)으로부터 반사 전극(244)에 가려지지 않음으로써 노출된 투명 전극(242)을 향한다.

이때, 평면에서 보았을 때, 반사 전극(244)은 도 11에 도시된 제 1 영역(빗금친 부분)에 형성된다. 제 2 영역은 반사 

전극(244)에 의하여 가려지지 않고 노출되는 영역으로 정의된다.

이때, 제 2 영역은 투명 전극(242)의 2 개의 에지(242a, 242b)를 노출시키는 경계(244c)를 갖는다. 경계(244c)에 의

하여 노출된 2 개의 에지(242a, 242b)는 상호 연결된 에지이다.

본 발명에서는 바람직한 일실시예로 경계(244c)를 L 자 형상으로 형성하여 투명 전극(242)의 2 개의 에지(242,242b

)가 노출되도록 한다.

이를 구현하기 위해, 반사 전극(244)이 차지하는 제 1 영역은 L 자 형상을 갖는다.

디스플레이에 영향을 미치는 잔상은 L 자 형상을 갖는 반사 전극(244)을 먼저 러빙 한 후, 투명 전극(242)을 연이어 

러빙 함으로써 최소화된다.

이때, 반사 전극(244)과 투명 전극(242)의 경계(244c)에서 잔상을 발생시키지 않는 러빙 방향은 매우 다양하다.

도 11을 참조하면, 반사 전극(244)과 투명 전극(242)의 경계(244c)에서 잔상을 발생시키지 않기 위해서 러빙 방향은

2시 방향, 6시 방향에서 3시 방향, 6시 방향에서 12시 방향 또는 9시에서 3시 방향으로 수행하는 것이 바람직하다.

한편, 12시로부터 6시, 3시로부터 9시 방향으로 러빙을 수행할 경우, 러빙 방향과 투명 전극(242) 및 반사 전극(244)

의 경계(244c)에는 이온 또는 불순물이 잔류될 수 있다.

실시예 4

본 실시예는 화소 전극 중 반사 전극의 형상을 변경하여 광학 특성을 변경하는 방법을 제시한다. 본 발명의 제 4 실시

예에서는 앞서 제 1 실시예와 다른 부분만을 설명하기로 하며 제 1 실시예와 동일한 부분에 대해서는 중복된 설명을 

생략하기로 한다.

도 11a는 본 실시예에 의한 화소 전극의 단면도이다.

도 11a를 참조하면, 제 1 영역 및 제 2 영역이 만나는 경계(244c)와 마주보는 반사 전극(244)의 측벽에 이온 및 불순

물이 잔류되지 않도록 경사면(244b)을 형성함으로써, 반사 전극(244)의 측벽에 경사면(244b)을 형성할 경우 러빙 방

향의 제약을 보다 덜 받을 수 있다.

실시예 5

본 실시예는 화소 전극 중 반사 전극의 형상을 변경하여 광학 특성을 변경하는 방법을 제시한다. 본 발명의 제 5 실시

예에서는 앞서 제 1 실시예와 다른 부분만을 설명하기로 하며 제 1 실시예와 동일한 부분에 대해서는 중복된 설명을 

생략하기로 한다.

도 12는 본 실시예에 의하여 화소 전극을 도시한 단면도이다.

도 12를 참조하면, 반사 전극(244)은 투명 전극(242)의 상면에 투명 전극(242)의 제 1 면적 보다 작은 제 2 면적으로

형성된다.
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이때, 반사 전극(244)이 차지하는 영역은 도 11에 빗금친 부분으로 제 1 영역이라 정의하기로 하고, 투명 전극(242)

중 반사 전극(244)에 의하여 가려지지 않는 영역을 도 11에 도시된 바와 같이 제 2 영역이라 정의하기로 한다.

이때, 제 2 영역의 일부는 투명 전극(242)의 1 개의 에지를 노출시킨다.

이에 따라 제 1 영역은 U 자 형상을 갖고, 따라서 반사 전극(244) 역시 U 자 형상을 갖는다.

이때, 제 1 영역 및 제 2 영역의 경계에 도면부호 244d를 부여하기로 한다.

배향막(250)은 유기 절연막(230) 중 화소 전극(240)에 의하여 덮여지지 않는 부분 및 화소 전극(240)의 상면에 형성

된다.

배향막(250)은 화소 전극(240)의 상면에서 액정이 무질서하게 배치되는 것을 방지한다. 즉, 배향막(250)은 일정한 

패턴으로 액정을 배향 한다. 이를 구현하기 위해서 배향막(250)에는 배향홈(orientation groove;252)이 형성된다.

이때, 배향막(250)은 매우 얇은 두께를 갖기 때문에 투명 전극(242) 및 반사 전극(244)의 프로파일과 동일한 프로파

일을 갖는다. 이에 따라 배향막(250)중 투명 전극(242)과 반사 전극(244)의 경계(244d)에는 배향막(250)이 서로 다

른 프로파일을 갖게 될 수밖에 없다.

투명 전극(242) 및 반사 전극(244)에 의하여 위치에 따라서 서로 다른 프로파일을 갖는 배향막(250)에는 러빙(rubbi

ng) 공정에 의하여 일정 규칙을 갖도록 형성된 배향홈(252)이 형성된다.

배향홈(252)을 형성하기 위해서는 파일(pile)이 심어진 러빙천(rubbing cloth)을 배향막에 밀착시킨 상태로 회전 및 

전전시켜 수행한다.

이때, 배향홈(252)의 방향은 매우 중요하다. 이는 배향홈(252)의 방향이 적절하지 못할 경우 배향막(250) 중 서로 다

른 프로파일을 갖는 부분에서는 러빙천에 붙어 있던 이온 및 불순물이 잔류하게 된다.

결국, 이들로 인해 액정의 응답속도는 요구되는 응답속도보다 낮아지게 된다. 액정의 응답속도가 요구되는 응답속도

보다 낮아질 경우, 디스플레이에 악영향을 미치는 잔상이 발생하게 된다.

본 실시예에서는 러빙 방향에 따른 잔상이 발생하지 않도록 하기 위해 러빙 방향은 러빙천의 파일(pile)이 도 12에 도

시된 바와 같이 반사 전극(244)이 형성된 제 1 영역을 먼저 러빙 한 후, 반사 전극(244)에 가려지지 않음으로써 노출

된 투명 전극(242)의 제 2 영역을 연이어 러빙 하는 방향을 갖는다.

이처럼 반사 전극(244)이 먼저 러빙 된 후, 투명 전극(242)을 연이어 러빙 함으로써, 이온 및 불순물들이 반사 전극(2

44)과 투명 전극(242)의 경계(244d)에서 잔류되어 잔상을 발생시키는 것을 최소화할 수 있다.

이때, 반사 전극(244)과 투명 전극(242)의 경계(244d)에서 잔상을 발생시키지 않는 러빙 방향은 매우 다양하다.

도 12를 참조하면, 반사 전극(244)과 투명 전극(242)의 경계(244d)에서 잔상을 발생시키지 않기 위해서 러빙 방향은

6시 방향에서 12시 방향으로 수행하는 것이 바람직하다.

반대로, 3시로부터 9시 방향 또는 9시에서 3시 방향 또는 12시에서 6시 방향으로 러빙을 수행할 경우, 러빙 방향과 

투명전극(242) 및 반사 전극(244)의 경계(244d)가 마주보기 때문에 경계(244d)에 이온 또는 불순물이 잔류될 수 있

다.

실시예 6

본 실시예는 화소 전극 중 반사 전극의 형상을 변경하여 광학 특성을 변경하는 방법을 제시한다. 본 발명의 제 6 실시

예에서는 앞서 제 1 실시예와 다른 부분만을 설명하기로 하며 제 1 실시예와 동일한 부분에 대해서는 중복된 설명을 

생략 하기로 한다.

도 12a는 본 실시예에 의하여 경사면을 갖는 화소 전극의 평면도이다.

도 12a를 참조하면, 제 1 영역 및 제 2 영역의 경계(244d)에 해당하는 반사 전극(244)의 측벽에 경사면(244b)지게 

형성함으로써 구현이 가능하다. 즉, 경계(244d)를 따라서 반사 전극(244)의 측벽을 경사지게 형성함으로써 러빙 과정

에서 유동되는 이온 및 불순물이 경계(244d)에 쌓이는 것을 방지할 수 있다.
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실시예 7

본 실시예는 화소 전극 중 반사 전극의 형상을 변경하여 러빙 특성을 변경하는 방법을 제시한다. 본 발명의 제 7 실시

예에서는 앞서 제 1 실시예와 다른 부분만을 설명하기로 하며 제 1 실시예와 동일한 부분에 대해서는 중복된 설명을 

생략하기로 한다.

도 13은 본 실시예에 의한 화소 전극의 평면도이다.

도 13을 참조하면, 반사 전극(244)이 형성된 영역을 제 1 영역이라 정의하기로 하며, 투명 전극 중 반사 전극(244)에 

의하여 덮이지 않고 노출된 영역을 제 2 영역이라 정의하기로 한다.

도 13을 참조하면, 투명 전극(242)의 제 2 영역은 제 1 영역의 내부에 형성된다. 이때, 제 2 영역은 투명 전극(242)의

어떠한 에지도 노출시키지 못한다..

이처럼 제 1 영역의 내부에 제 2 영역이 형성될 경우, 어느 방향으로 러빙을 수행하더라 제 1 영역 및 제 2 영역의 경

계(244k)에는 불순물 또는 이온이 적층 되 어 잔상이 발생하게 된다.

본 발명에서는 일실시예로 반사 전극(244) 및 투명 전극(242)의 경계(244k)에 불순물 또는 이온이 적층 되는 것을 방

지하기 위하여 반사 전극(244) 및 투명 전극(242)의 경계(244k)에 해당하는 반사 전극(244)에 경사가 형성되도록 한

다.

이 경사는 러빙 방향과 마주보는 곳에만 형성할 수도 있고, 도 13에 도시된 바와 같이 모든 경계(244k)에 전부 형성할

수도 있다.

이때, 경사는 러빙천의 파일에 의하여 배향막(250)에 배향홈(252)이 형성될 때 투명전극(242) 및 반사 전극(244)의 

경계로 쓸려 내려온 이온 및 불순물이 경사를 타고 경계(244k)의 외부로 쓸려 나가는 형상이면 어떠한 형상이라도 무

방하다.

다시 도 5를 참조하면, 이와 같이 다양한 실시예에 의하여 배향홈(252)까지 형성됨으로서 제작이 완료된 TFT 기판(

200)에는 컬러필터 기판(400)이 결합된다.

컬러필터기판(400)은 다시 제 2 투명 기판(410), 컬러필터(420) 및 공통 전극(430)을 포함한다. 컬러 필터(420)는 

투명 기판(410)에 형성되고, 형성 위치는 TFT 기판(200)에 형성된 화소 전극(240)과 마주보는 곳에 형성된다.

공통전극(430)은 제 2 투명 기판(410)에 컬러 필터(420)가 덮이도록 전면적에 걸쳐 형성된다.

액정(300)은 컬러필터 기판(400)과 TFT 기판(200)의 사이에 주입되어 본 발명에 의한 반사-투과형 액정표시장치가

제조된다.

발명의 효과

이상에서 상세하게 설명한 바에 의하면, 반사-투과형 액정표시장치에서 러빙 방향 및 반사 전극의 형상을 변경하여 

화상을 디스플레이 할 때 화상의 품질을 크게 떨어뜨리는 잔상의 발생을 크게 감소시켜 고품질 디스플레이를 구현할 

수 있도록 하는 효과를 갖는다.

앞서 설명한 본 발명의 상세한 설명에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙

련된 당업자 또는 해당 기술분야에 통상의 지식을 갖는 자라면 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기

술 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
(ⅰ) 제 1 투명기판에 형성된 박막 트랜지스터, (ⅱ) 상기 박막 트랜지스터의 출력단을 노출하는 콘택홀을 포함하고 

상기 박막 트랜지스터의 나머지 부분을 절연시키기 위하여 상기 박막트랜지스터를 덮는 유기 절연막, (ⅲ) 상기 유기 

절연막 상에 상기 콘택홀을 통하여 상기 박막 트랜지스터의 출력단과 연결되는 투명 전극 및 상기 투명 전극 상에 상

기 투명 전극보다 작은 면적으로 형성된 반사 전극을 포함하는 화소 전극, (ⅳ) 상기 화소 전극의 상면에 도포되며 상
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기 반사 전극이 형성된 제 1 영역 및 상기 투명 전극 중 상기 반사 전극에 의하여 가려지지 않은 제 2 영역의 경계에 

이물이 적층 되지 않도록 제 1 방향으로 러빙 된 배향홈이 형성된 배향막을 포함하는 제 1 기판;

제 2 투명기판에 상기 화소 전극과 대향하도록 형성된 컬러필터, 상기 컬러필터의 상면에 형성되어 상기 화소 전극과

마주보는 공통 전극을 포함하는 제 2 기판; 및

상기 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 주입된 액정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 화소 전극의 레이아웃 상에서 상기 제 1 영역 및 제 2 영역의 경계는 직선인 것을 특징으로 하

는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 3.
제 2 항에 있어서, 상기 제 1 방향은 상기 경계와 평행한 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 4.
제 2 항에 있어서, 상기 반사 전극의 측벽들 중 상기 제 1 영역 및 상기 제 2 영역의 경계와 만나는 측벽은 상기 이물

이 쌓이지 않도록 경사진 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 5.
제 1 항에 있어서, 상기 제 2 영역은 상기 투명 전극의 연결된 2 개의 에지를 노출하는 형상을 갖는 것을 특징으로 하

는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 6.
제 5 항에 있어서, 상기 반사 전극의 측벽들 중 상기 제 1 영역 및 상기 제 2 영역의 경계와 만나는 측벽은 이물이 쌓

이지 않도록 경사진 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 7.
제 1 항에 있어서, 상기 제 2 영역은 상기 투명 전극 중 1 개의 에지의 일부를 노출하는 형상을 갖는 것을 특징으로 하

는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 8.
제 7 항에 있어서, 상기 반사 전극의 측벽들 중 상기 제 1 영역 및 상기 제 2 영역의 경계와 만나는 측벽은 이물이 쌓

이지 않도록 경사진 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 9.
제 1 항에 있어서, 상기 제 2 영역은 상기 투명 전극의 에지와 연결되지 않도록 상기 제 1 영역의 내부에 위치하며, 상

기 제 2 영역 및 상기 제 1 영역의 경계에 형성된 상기 반사 전극의 측벽은 상기 이물이 쌓이지 않도록 경사진 것을 특

징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 10.
제 8 항에 있어서, 상기 제 2 영역은 적어도 1 개로, 상기 제 2 영역은 원형, 사각형 형상인 것을 특징으로 하는 반사-

투과형 액정표시장치.

청구항 11.
제 1 투명기판에 박막 트랜지스터를 형성하는 단계; 상기 박막 트랜지스터를 절연시키기 위하여 상기 박막트랜지스

터를 덮고 상기 박막 트랜지스터의 출력단을 노출하는 콘택홀이 형성된 유기 절연막을 형성하는 단계; 상기 유기 절

연막 상에 상기 콘택홀을 통하여 상기 박막 트랜지스터의 출력단과 연결되는 투명 전극 및 상기 투명 전극 상에 상기 

투명 전극보다 작은 면적으로 형성된 반사 전극을 포함하는 화소 전극을 형성하는 단계; 상기 화소 전극의 상면에 도

포되며 상기 반사 전극이 형성된 제 1 영역 및 상기 투명 전극 중 상기 반사 전극에 의하여 가려지지 않은 제 2 영역의

경계에 이물이 적층 되지 않도록 제 1 방향으로 러빙 된 배향홈이 형성된 배향막을 형성하여 제 1 기판을 제조하는 단

계;

제 2 투명기판에 상기 화소 전극과 대향하도록 형성된 컬러필터, 상기 컬러필터의 상면에 형성되어 상기 화소 전극과

마주보는 공통 전극을 포함하는 제 2 기 판을 제조하는 단계; 및
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상기 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 액정을 주입하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장

치의 제조 방법.

청구항 12.
제 11 항에 있어서, 상기 반사 전극을 형성하는 단계는 상기 제 1 투명 기판의 전면적에 걸쳐 메탈 박막을 형성하는 

단계; 및

상기 메탈 박막을 상기 투명 전극의 상면에 상기 투명 전극의 면적보다 작으며 평면상에서 상기 제 1 영역 및 상기 제

2 영역의 경계가 직선이 되도록 패터닝하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치의 제조 

방법.

청구항 13.
제 12 항에 있어서, 상기 패터닝 단계에서는 반사 전극의 측벽 중 상기 경계에 위치한 측벽에 상기 이물이 쌓이지 않

도록 상기 경계에 위치한 상기 측벽을 경사지게 패티닝 하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치의 제조 

방법.

청구항 14.
제 11 항에 있어서, 상기 반사 전극을 형성하는 단계는 상기 제 1 투명 기판의 전면적에 걸쳐 메탈 박막을 형성하는 

단계; 및

상기 메탈 박막을 상기 투명 전극의 상면에 상기 투명 전극의 면적보다 작으며 평면상에서 상기 제 2 영역이 상기 투

명 전극 중 연결된 2 개의 에지를 노출하도록 패터닝하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시

장치의 제조 방법.

청구항 15.
제 14 항에 있어서, 상기 패터닝 단계에서는 반사 전극의 측벽 중 상기 경계에 위치한 측벽에 상기 이물이 쌓이지 않

도록 상기 경계에 위치한 상기 측벽을 경사지게 패티닝 하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치의 제조 

방법.

청구항 16.
제 11 항에 있어서, 상기 반사 전극을 형성하는 단계는 상기 제 1 투명 기판의 전면적에 걸쳐 메탈 박막을 형성하는 

단계; 및

상기 메탈 박막을 상기 투명 전극의 상면에 상기 투명 전극의 면적보다 작으며 평면상에서 상기 제 2 영역이 상기 투

명 전극 중 1 개의 에지를 노출하도록 패터닝하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치의 

제조 방법.

청구항 17.
제 16 항에 있어서, 상기 패터닝 단계에서는 반사 전극의 측벽 중 상기 경계에 위치한 측벽에 상기 이물이 쌓이지 않

도록 상기 경계에 위치한 상기 측벽을 경사지게 패티닝 하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치의 제조 

방법.

청구항 18.
제 11 항에 있어서, 상기 반사 전극을 형성하는 단계는 상기 제 1 투명 기판의 전면적에 걸쳐 메탈 박막을 형성하는 

단계; 및

상기 메탈 박막을 상기 투명 전극의 상면에 상기 투명 전극의 면적보다 작으며 평면상에서 상기 제 2 영역이 상기 제 

1 영역에 포함 및 반사 전극의 측벽 중 상기 경계에 위치한 측벽에 상기 이물이 쌓이지 않도록 상기 경계에 위치한 상

기 측벽을 경사지게 패티닝 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 19.
제 18 항에 있어서, 상기 제 2 영역은 적어도 1 개 이상인 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치의 제조 방

법.

청구항 20.
제 18 항에 있어서, 상기 제 2 영역은 원형, 사각형인 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치의 제조 방법.
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专利名称(译) 反射 - 透射液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020040007064A 公开(公告)日 2004-01-24

申请号 KR1020020041709 申请日 2002-07-16

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 YOON JOOSUN
윤주선
YANG YONGHO
양용호

发明人 윤주선
양용호

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1368 G02F1/1335 G02F1/1337 G09F9/35 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/133784 G02F1/136227 G02F1/133555

代理人(译) PARK，YOUNG WOO

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种反射 - 透射型液晶显示装置及其制造方法。一种像素电极，包括透
明电极和反射电极，所述透明电极用于在光线不足或暗处显示光，所述
反射电极设置在所述透明电极的顶面上，用于在富光的地方显示，所述
对准槽形成在所述像素电极的上表面上形成的所述取向膜中根据反射电
极的形状改变方向。这具有最小化由于在反射电极和透明电极之间的边
界处由于异物和离子引起的液晶响应速度的延迟而导致的残留图像的显
示质量不足的效果。 五 指数方面 反射透射式液晶显示器，取向膜，反
射电极
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